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LM386 like-amp Channel

設計電圧 5.0V

(p2)

(p3) (p3) (p3)

抵抗は全て 1/6W 使用可
金属皮膜抵抗は 1/4W を使用(1/6W 可) 電解コンデンサ記号: 電解コンデンサ

普通コンデンサ記号: マイラーか積層フィルムコンデンサ

(p*) 記号が同一なトランジスタは hFE差 を 20 以内で揃えるのが理想: (p1), (p2), (p3), (p4)
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(t*) 記号が同一なトランジスタ、ダイオードはなるべく接近させ熱結合: (t1), (t2), (t3)
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